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摘要(译)

一种有机发光显示装置，包括基板;至少一个薄膜晶体管（TFT）形成在
基板上;覆盖TFT的平坦化层;像素电极，形成在平坦化层上并连接到TFT;
围绕像素电极边缘的保护层;像素限定层（PDL），其具有比保护层的顶
表面突出更多的悬垂（OH）结构，覆盖保护层和像素电极的边缘，并且
暴露由像素电极包围的像素电极的一部分。保护层;面对像素电极的对电
极;中间层，介于像素电极和对电极之间，包括发光层和至少一个有机
层，其中中间层的厚度大于保护层的厚度。
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